32920 Miércoles 27 agosto 2003 BOE num. 205

1 6803 RESOLUCION de 31 de julio de 2008, conjunta de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluiia, por la
que se publica el plan de estudios de Ingeniero de Materiales, a impartir en la Facultad de Quimica de la Universidad de Barcelona
y en la Escuela Técwica Superior de Ingenieria Industrial de Barcelona de la Universidad Politécwica de Cataluiia.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de junio de 2002, la Universidad de Barcelona aprobé la implantacién conjunta con la Universidad
Politécnica de Catalufia de los estudios de Ingeniero de Materiales, segliin el plan de estudios aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad
Politécnica de Cataluna el 16 de febrero de 2000 y homologado por acuerdo de la Comisién Académica del Consejo de Universidades el 16 de mayo
de 2000.

Una vez homologado el plan de estudios conjunto por acuerdo de la Comisién Académica del Consejo de Coordinaciéon Universitaria, el 17 de junio
de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y sus posteriores modificaciones.

Estos Rectorados han resuelto publicar el plan de estudios de Ingeniero de Materiales a impartir en la Facultad de Quimica de la Universidad
de Barcelona y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Industrial de Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalufia, que queda estructurado
como figura en el anexo a la presente Resolucién.

Barcelona, 31 de julio de 2003.—El Rector en funciones de la Universidad de Barcelona, Ramon Alemany Leira.—El Rector de la Universidad Politécnica
de Cataluna, Josep Ferrer Llop.

ANEXO- 2-A Contenido del plan de estudios

Universidad 1 UPC/UB I

Plan de estudios conducente al titulo de: | Ingeniero de Materiales '
1. MATERIAS TRONCALES
Asignaturass en que la Créditos anugles (4) N
Cicle Curse Denominacion (2) Universidad, Breve descripeion det contenido Vincul adrcas de conocimi 5)
) organiza/diversifica la materia Totales Tedricos Pricticos/
Trancal (3) Clinicos
2 Comportamiento electronico, Comportamiento electrénico, 9T [ 3 Clectrones en solidos. Bandas de energia, | Ciencia de los Materiales ¢ Ingenieria
térmico y optico de los térmico, magnético y optico de Superficies de Fermi.Nano estrucwuras y | Metaldrgica. Fisica Aplicada. Fisica de la
matetiales los materiales i de baja di ionalidad. Materia Condensada. Optica. Quimica
Materiales conductores. Materiates semi- | Fisica. Electromagnetismo. Electronica.
conductores, Materiales dicléctricos. Teenologfa Electrénica. Ingenieria
Materiales superconductores. Propiedades | Eléctrica
térmicas. Fonones. Materiales
magnéticos. Propiedades opticas de los
sohdos
2 Comportanmisnio mecanico de Propiedades mecanicas 6T 4 2 Fermomecanica de medios continuos. Ciencta de los Materiales ¢ Ingenicria
las materiales Elasticidad y Viscoelasticidad. Aspectos | Metalargica. Fisica Aplicada. Fisica de la
MNAcroschpicos y microscépicos. Materia Condensada. Ingenieria Mecdnicu.
Plasticidad y Viscoplasticidad. Mecanica de los Medios Conlinuos y Teoria
de Estructuras.
Fatiga y Fractura de los 7.5 45 3 Mecénica de la Fractura. Criterios de Ciencia de los Maleriales ¢ Ingenieria
Maleriales (AT +4,5A) rotura. Fisuras subcriticas. Aspectos Metalorgica. Fisica Aplicada. Fisica de la
microscopicos de farotura. Fractografia. | Materia Condensada. Ingenieria Mecanica.
Fatiga de materiales. Nucleacion y Mecanica de los Medios Continuos y Teoria
crecimiento de grietas. Calculo de lavida | de Estructuras.
de fatiga.
Estructura cristalina y polimérica. Ciencia de los Materiales e Ingenieria
2 Estructura de los Maleriales Estruclura y Caractenizacion de 6T 45 1.5 Sdlidus no cristalinos Defectos Puntuales | Metaldrgica Fisica Aplicada. Fisica de I
materiales y dislocacioncs superficiales, Materia Condensada, Quimica Fisica.
Caracterizacion esttuctual, Técnicas de Quimica Inorganica. Quimica Organica,
caracterizacion. Cristalografla y Mineralogia.
Metalirgia Fisica 9T 6T 3 Infroduceion a la termodinamica y la Ciencia de los Materiales ¢ Ingenieria
cinética. Electroguimica i Quimica de Metalargica, Cristalografia y Mincralogia.
Superficies. Diagramas de Fquilibrio. Fisica Aplicada. Fisica de la Materia
Difusién. Transformaciones de Fase. Condcensada. Quimica Fisica. Quimica
Inorganica. Quimica Organica
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1. MATERIAS TRONCALES
Assignatura/s en que la Créditos anuales (4) ~
Ciclo Curso Denominacion (2} Universidad, - Breve descripcion del contenido Vincul a dreas de o 1(5)
(03] organiza/diversifica la materia Totales Tedricos Practicos/
troncal (3) Clinicos
2 Obtencion seleccion, procesado | Tecnotogia Metalirgica 7,5 5 25 Fisico-Quimica de procesos. Obtencién y | Ciencia de los Materiales ¢ Ingenieria
y utilizacion de los materiales (6T+1,5 A) disefio de materiales: Metalurgia Metalurgica. ngenieria Quimica. Ingenieria
exiractiva. Consolidacion de polvos. Mecinica. Ingenieria de los Procesos de
Procesado y fabricacion. Técnicas de fabricacion.
conformado. Tratamicntos superficiales.
Tratamientos térmicos. Técnicas de
union.
Teenologia de Plasticos 4,5 3 1.5 Polimerizacion: Procesado y Ciencia de los Materiales ¢ Ingenicria
(3T-+1,5 A) Iransformacion de plasticos Metahirgica. Ingenieria Quimica. Ingenieria
Mecénica. Ingenieria de los Procesos de
fabricacién.

Corrosion y Degradacion 6T 4 2 Caracterizacion de defectos. Téenicas de | Ciencia de los Materiales ¢ Ingenieria
ensayo. Comportamiento en servicio y Metalirgica. Ingenieria Quimica. Ingenieria
deterioro de los materiales. Mecénica. Ingenicria de los Procesos de
Envejecimiento fragilidad y d fabricacion.

Calidad y mantenimiento. Reciclado.
Ingenieria ambiental y seguridad.
Corrosién y Proteccion.

2 Procesos industriales, economia | Procesos Industriales: Fconomia 6T 3 3 E_CO"O‘““! de los procesos indus'lriales. Economia Aplicada. Ingenieria de los

y organizacion 6T y Organizacion S_lslcmas integrados de produccion y Procesos de Fabricacién. Organizacidn de

diseio, Modelado de los procesos y Empresas.
sistemnas industriales.

2 Proyeetos Proyectos 6T 1,5 4,5 Metodologia, orgamzacion y gestion de Ciencia d_e los Materiales e lngcnicriu
proyectos. Normativas. .. | Metaliirgica. Ingenieria Quimica. Ingenieria

Mecanica. Ingenier(a de los Procesos de
fabricacion. Proyectos de Ingenieria.
1. MATERIAS TRONCALES
Assignatura/s en que la Créditos anuales (4)
Ciclo Curso Denominacion (2) Universidad, Breve descripeion del contenido A% lacion a dreas de conoci 0 (5)
18} organiza/diversifica ta materia Totales Tetricos Practicos/
troncal (3) Clinicos
2 Tecnologia y aplicaciones de los | Metales y aleaciones 6 3 3 Materiates metalicos: caractcristicas Ciencia de los maleriales € Ingenieria
materiales (4,5T +1,5A) especificas de la refacion entre estructura y Metalurgica. ngenicria Mecanica

propiedades. Criterios de seleccion y Ingenicria Quimica. Quimica Organica.
procesado. Utilizacion y normativa.
Materiales metalicos avanzados. Alcaciones.
Materiales Compuestos. Otros Materiales.

Materiales plisticos y 75T 4,5 3 Materiales polimeros: caracteristicas Ciencia de los materiales ¢ Ingenieria

compaosites especificas de la relacion entre estructura y Metaltrgica. Ingenieria Mecanica
propiedades. Criterios de seleccion y Ingenieria Quimica. Quimica Organica
procesado. Utilizacidn y normativa.

Materiales polimeros avanzados. Composites.

Materiales cerdmicos 6T 3 3 Materiales ceramicos: caracteristicas Ciencia de los materiales e Ingenieria
especificas de la relacion entre estructura y Metalargica. Ingenieria Mecénica.
propicdades. Criterios de seleccion y Ingenieria Quimica. Quimica Organica
procesado. Utilizacidén y nonnativa
Materiales ceramicos avanzados,
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (si procede) (1)
Créditos anuales (4)
Ciclo Curso Denominacion (2) - — - Breve descripcion de! contenido Vinculacién a dreas de conocimiento (5)
n Totales Tebricos Practicos/
Clinicos
2 Materiales naturales y 45 3 1,5 Biomateriales y materiales naturales. Ciencia de los Materiales ¢ [ngenieria Metaliirgica.
Biomateriales Caracteristicas especificas de la refacion entrc | Ingenieria Meca Ingenieria Quimica. Quimica
estructura y propiedades. Criterios de seleccion | Organica.
y procesado. Utilizacion y normativa.
2 Proyecto Fin de Carrera 15 0 15 | Elaboracién de un proyecto o trabajo técnico en | Ciencia de los Materiales € Ingenieria Metalirgica,
¢l ambito de la titulacion. Ingenieria de la Construceion. Ingenieria de Sistemas y
Automética. Ingenieria Eéctrica. Ingenieria Electronica.
Ingenieria Mecanica. Ingenieria Hidréulica. [ng ia de
procesos de fabricacidn. Quimica [norganica; Quimica
Organica. Quimica Fisica; Quimica Analltica. [ngenicria
Quimica. Quimica Fisica. Estadistica ¢ Investigacion
Operativa. Ingenicria ¢ Infragstructura del Transporte.
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
Créditos Totales h
para optativas (1) 285
3. MATERIAS OPTATIVAS (si procede) i
- por ciclo
- por curso
Créditos
Denominacion (2) Totales Tedricos Précticos’ Breve descripeion del contenido Vinculacion a dreas de conocimicnto (3)
Clinicos

Tecnologia de Materiales 30 15 15 Tecnologias avanzadas de procesado de materiates. Modelizacién | Ciencia de los Materiales ¢ Ingenieria MetalUrgica. Ingenieria
del procesado de materiales. Técnicas de unidn avanzada, M ica. Ingenieria de g de Fabricacion. Ingenieria
Recubrimientos. Modelizacion del comportamiento de los Quimica. Fisica Aplicada. Mecénica de Medios Centinuos y
materiales estructurakes. Disefio de materiales. Seleccién de Teoria de Estructuras.
materiales de diseio.

Materiales Funcionales 30 15 15 Semiconductores. Materiales magnéticos. Superconductores. Ciencia de [os Materiales ¢ Ingenierfa MetalGrgica. Ingenieria
Materiates inteli; S . Catalizadores. Materiales opto Eléctrica. Electrénica. Fisica Aplicada. Teoria de la sefial y
electronicos. Tecnologias de produccion. Seleccion de materiales | comunicaciones. Tecnologia Electrénica.
¢n ¢l discfio de sistemas y componentes.

Complementos de Ingenicria 30 15 15 Temas especificos de Ingenicria Industrial de interés para el Cicncia de los Materiales ¢ | {a Metalirgica Ingenieria

[ndustrial ingenicro de materiales: Electrotecnia, Electronica. Elasticidad v Eléctrica. Tecnologia Electrénica; Mecénica de Medios Continuos y
resistencia de materiales. Teorfa de estructuras y construccionces Teorfa de Est Ingenieria de la C ion. Magui
industriales. Transporte, ibny logistica. Ampliacién de | Motores Térmicos. Ingenieria ¢ Infraestructuras del Transporte.
quimica. Procesos quini Métodos aticos. E iay Ingenieria M ica. Proyectes de Ingenieria. 1 ieria de los
gestion, Procesos de Fabricacion. Ingenieria Quimica.

(i) Se expresurd el total de créditos asignados para oplativas y, ¢ su caso, ¢l totat de fos mismaos por ciclo ¢ curso )
(2) Se indicard entse paréntesis, después de la denominacién de la optativa, <l curse o ciclo que corresponda si ¢l plan de estudios configura fa materia como optativa de curso de ciclo.

)} Libremente decidida por ta Universidad.
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